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Spezifikationen

Teilenummer BFY193PZZZA1

Hersteller International Rectifier (Infineon Technologies)

Beschreibung TRANS RF NPN 12V 80MA MICRO-X1

Kategorie
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar

(BJT)-RFTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) 12V

Transistor-Typ NPN

Supplier Device-Gehäuse MICRO-X1

Serie -

Leistung - max 580mW

Verpackung Bulk

Verpackung / Gehäuse MICRO-X1

Betriebstemperatur 200°C (TJ)

Rauschzahl (dB Typ @ f) 2.3dB ~ 2.9dB @ 2GHz

Befestigungsart Surface Mount

Gewinnen 12.5dB ~ 13.5dB

Frequenz - Übergang 7.5GHz

DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE 50 @ 30mA, 8V

Strom - Kollektor (Ic) (max) 80mA

MS2200A
Microsemi
RF POWER TRANSISTOR

BFY50
PHILIPS
BFY50 PHILIPS

2SC4215-O(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and
Storage
RF TRANS NPN 30V 20MA SC70

61044
Microsemi
RF POWER TRANSISTOR

NE68519-A
CEL
RF TRANSISTOR NPN SOT-523

KSC2786RBU
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
TRANSISTOR NPN 20V 20MA TO-
92S

BFY90
Central Semiconductor Corp
TRANS NPN 30V TO72

AT-41535G
Broadcom Limited
TRANSISTOR NPN BIPOLAR
35MICRO-X
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